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1 Objeto y campo de aplicacion

| Esta parte de la Norma EN 61643 es de aplicacién a dispositivos de proteccién contra sobretensiones
(DPS) destinados a la proteccion contra los efectos directos e indirectos del rayo u otras
sobretensiones transitorias. Estos dispositivos estan disefiados para conectarse al lado de c.c. de las
instalaciones fotovoltaicas con una tensién asignada de hasta 1 500 V de c.c.

Estos dispositivos contienen al menos un componente no lineal y estdn destinados a limitar las
sobretensiones y desviar las sobreintensidades. Se establecen caracteristicas de funcionamiento,
requisitos de seguridad, métodos normalizados para los ensayos y caracteristicas asignadas.

Los DPS que cumplen con esta norma estan dedicados exclusivamente a instalarse en el lado de c.c. de
generadores fotovoltaicos y el lado de c.c. de inversores.

No se cubren los DPS para sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de energia (por ejemplo,
baterias, bancos de condensadores).

No se cubren los DPS con borne(s) de entrada y salida independiente(s) que contienen una impedancia
en serie especifica entre estos borne(s) (llamados DPS de dos puertos segin la Norma EN 61643-11).
Puesto que la clase de ensayo Il de la Norma EN 61643-11 se desarroll6 inicialmente para cubrir los
DPS de dos puertos, los DPS ensayados segtin esta clase de ensayo no estdn destinados a usarse en
sistemas FV.

Los DPS que cumplen con esta norma estdn disefiados para estar permanentemente conectados
cuando la conexion y desconexion de los DPS fijos solo se puede hacer empleando una herramienta.
Esta norma no se aplica a los DPS portatiles.

NOTA 1 Por lo general, los DPS para aplicaciones FV no contienen una impedancia en serie especifica entre los bornes de
entrada/salida debido a consideraciones de eficiencia energética.

NOTA 2 Siempre que dentro de este documento se haga referencia al sistema de energia eléctrica o al sistema de energia,
ésta se refiere al lado de c.c. de la instalacién fotovoltaica.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima ediciéon (incluida cualquier
modificacién de esta).

IEC 60060-1:2010, Técnicas de ensayo de alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de
ensayo.

IEC 60068-2-78:2012, Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor hiumedo, ensayo
continuo.

IEC 60529, Grados de proteccién proporcionados por las envolvente (Cédigo IP).

IEC 60664-1:2007, Coordinacién de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tension.
Parte 1: Principios, requisitos y ensayos.

IEC 61000-6-3, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emisién
en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.

IEC 61180-1, Técnicas de ensayo en alta tension para equipos de baja tensién. Parte 1: Definiciones,
requisitos y modalidades de ensayo.

IEC 61643-11:2011, Dispositivos de proteccion contra sobretensiones transitorias de baja tension.
Parte 11: Dispositivos de proteccion contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos

de baja tension. Requisitos y métodos de ensayo.

IEC 62475:2010, Técnicas de ensayo de alta intensidad. Definiciones y requisitos para los ensayos de
intensidad y sistemas de medicion.
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